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Precise design and realization of a new diffusive optically disordered material 
for efficient photoluminescence: the Mie glass. 
José M. Miranda‐Muñoz, Gabriel Lozano and Hernán Míguez. 

SUPPORTING INFORMATION 

 

6 

The nanophosphors presented in the main manuscript are known to possess excellent thermal 

stability.  For  that  reason,  layers  herein  prepared  employing  this  material  are  expected  to 

preserve such feature. A different situation rises in the case the emitting layer is embedded in 

another material.  The  flexible  layers  fabricated  in  this work  are  encapsulated  in  PMMA and 

their thermal stability are then highly dependent on that of this polymeric support. Indeed, the 

TGA  curve  displayed  in  Figure  S8  indicate  that  the  thermal  stability  of  the  flexible  layer  is 

dictated by that of the PMMA, which remains stable up to 250oC, thus proving its suitability for 

LED integration. 

 


